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Реферат:
1. Дисертація присвячена питанням дослідження оптичних властивостей кристалу TIGaS2 поблизу
екситонних переходів. В ділянці температур 1.8-300 К досліджені спектри комбінаційного розсіювання (КР)
світла, поглинання (1.8 К) і фотолюмінесценції (1.8 К) шаруватого кристалу TIGaS2. Вивчені їхні поляризаційні
характеристики. Встановлена група симетрії кристалу - D2h' знайдені незвідні представлення екситонних
зон. Показано, що екситон-фотонна взаємодія істотно впливає на характеристики спектрів екситонного
поглинання. Наявність кореляції в коливальній структурі спектру люмінесценції і спектру КРС дозволила
зв'язати люмінесценцію з випромінювальної рекомбінацією непрямого екситону. Виявлений антирезонанс
Фано для основного стану прямого екситону. Це явище супроводжується автоіонізацією екситону, що в
перспективі може бути використане в приборобудуванні.

2. The dissertation is devoted to investiqation of the optical properties of TIGaS2 crystal at the ranqe of exciton
transitions. As the investiqation methods the methods of optical spectroscopy was used. The qroup of symmetry of



this crystal - D2h' was determined, the irreducible representation of the excitonic bands was found. It was shown
that the exciton-photon interaction have essential influence on the characteristics of exciton absorption spectra.
The existence of the correlation between vibrational structure of Raman and photoluminescence spectra allowed
to connect this photoluminescence with radiation recombination of undirect exciton. For the qround state of the
direct exciton the antiresonance Fano was found. This phenomena may be accompanied by autoionization of the
exciton, what at perspective can be used in the devises of new type.
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